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Conformément a la spécification générique :

NF C 86-010 - janvier 1978 6 mars 3678 148 |

edubin 2
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : DIODES DE COMMUTATION
Numéros de type: 1 N 4446
CONSTRUCTION : meros de typ 1N 4447
Matériau semiconducteur : SILICIUM 1N 4148 1 N 4448
Matériau du boitier : VERRE 1N 4149 1 N 4449
DESCRIPTION MECANIQUE APPLICATION ELECTRIQUE
Références d'encombrement :
CEl 191-2 Code A 24 (DO-35 JEDEC) Puissance : TE”*MTURE AMBIANTE.
Référence nationale : F 80
25,4 min 5.4 254 min & 2,2
35 1,5
, Y/ ,'/'/ Utilisation : COMMUTATION.
/'1; ) - 7/ .
i NIVEAUX D’ASSURANCE
LB £o.5¢ DE QUALITE
Polarité : Un anneau de couleur du cdté de la cathode. Fotl
Marquage : Numéro ou Code couleur JEDEC (paragraphe 2.5.2.1.) ot

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf Piot max (mw)
indication contraire.

Températures et puissances

min — 55°C
4.1. — Températures ambiantes de fonctionnement : TMD max + 125 °C
in — o,
4.2. — Températures de stockage : ................. Toiy ﬁa‘; + 2%50 .%
4.5.2. — Température virtuelle de jonction ............ T(sy Max + 200°C

4.5.1. — Dissipation totale de puissance : (T,,,, = 25°C) P,,, max 500 mW 350 m ;b( )
amb (°C

Tensions et courants (pour tous les types)

4.3.1. — Tension inverse : Vp max: 75V
4.4, — Courant direct : Tamp = 25°C Iz  max (Voir note) : 200 mA

4.4.2. — Courant direct de créte; Tomp = 25°C Ipra max (Voir note) : 450 mA

44.2. — Courant direct de créte: f, =1s lpgy max: 05A

4.4.2. — Courant direct de créte : t

Note. — Cette valeur doit 8tre réduite de fagon & respecter la courbe de réduction de puissance P, max.

=1ps Ipsu : 20A

Se rtrgp?ger au Recueil des Composants homologués pour connaltre la liste des composants répondant a la présente spécification
particuliére.
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CARACTERISTIQUES ‘
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE & Tomo = 26°C TYPE
sauf indication contraire min | max |Unité
Courant inverse SN +]| /g Ve =75V tous 5 | pA
Courant inverse (62) | +| fgo Vp=7V T, =150°C tous 100 | vA
+| Igs Vp=20V tous 25 | nA
Ins Ve=20V T, =100°C 1N 4448 3 |uwA
1 N 4449
Ins Vp =20V  T,.,=150°C ‘tous 50 | «A
Tension inverse *V”““ g = 100 uA tous 100 v .
de claquage
Tension directe (5.3) | + {*vp, *lo= 10mA 1 N 4148 1 v
o= 10mA 1 N 4149
o= 20mA 1 N 4446
*Ip = 20mA 1 N 4447
*1p = 100 MA 1 N 4448
*Ip = 30mA 1 N 4449
Tension directe {54) |+ | Vg lp= 5mA 1N 4148 ; 0,62 \Y
1 N 4149
1 N 4446
1 N 4447
1N 4448 | 0,62 | 6,72 .
1N4449 | 0,63 | 0,73
Capacité (5:5) | +| Cypr Vp=0 f=1MHz 1N 4148 4 |pF
1N 4149 2
1 N 4446 4
1N 4447 2
1 N 4448 4
1N 4449 2
Tension de créte ) 7% Onde carrée 50 mA de créte 1 N 4448 25 | v
de recouvrement directe (5.8) t,= 01yus 1 N 4449 25
Fréquence de répétition 5 kHz a 100 kHz
Générateur t,=30ns
Temps de +| ¢, l[. =10mA  fr=1mA tous 4 |ns
recouvrement inverse (5.6) V,=6V R, =1000Q
Résistance thermique (5.9) Rinci—am) tous 350 [°C/W .
*|mpulsions : t, = 300 us 3K 2%
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